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摘要(译)

OLED器件包括阳极，阴极和其间的发光层，该发光层含有由下式I表示
的化合物： 其中：每个A独立地选自N和P;每个E独立地选自N，P和As; 
每个Z是独立选自的基团 每个R是独立选择的取代基;每个R&#39;独立地
选自H和取代基;条件是两个取代基可以连接形成环。
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